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Bild 3.21. Adressbereiche 8051 mit den Befehlen zum Ansprechen
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Bild 3.22. Von-Neumann-Architektur           Bild 3.23. Harvard-Architektur
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												Tabelle 3.5./PSEN und /RD 																	verknüpft


Bild 3.24. Erzeugen der Von-Neumann-Architektur
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Bild 3.25. Bedeutung der Signalformen
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Bild 3.26. Prinzip für Lesen des Programmspeichers
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Bild 3.27. Programmspeicher lesen ohne Multiplex-Verfahren
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Bild 3.28. Programmspeicher lesen vereinfacht
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Bild 3.29. Blockbild für einfache Timingberechnungen
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Bild 3.30. Programmspeicher Lesezugriff vollständig
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Bild 3.31. Zeitbedingungen für EPROM und 80C535 in einem Signal-Zeit-Diagramm
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Tabelle 3.6. Timing-Werte für Controller 80C535 und EPROM





Symbol�
Parameter�
min


12MHz�
max


12MHz�
Ein-


heit�
�
(tACC)�
Access time Eprom�
�
250�
ns�
�
TAVIV�
Adress to valid instruction in�
�
302�
ns�
�
(tCE)�
/CE to Output Valid�
�
250�
ns�
�
TLLIV�
ALE to valid instruction in�
�
233�
ns�
�
(tOE)�
/OE To Output Valid�
�
70�
ns�
�
TPLIV�
/PSEN to valid instruction in�
�
150�
ns�
�
(tDF)�
Output in High-Z�
�
60�
ns�
�
TPXIZ�
Input instruction float after /PSEN�
�
63�
ns�
�
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Bild 3.32. Vor und nach der Adreßspiegelung
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Bild 3.33. Zustand nach dem Einschalten oder Reset
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Bild 3.34. Zustand bei Zugriff auf Adresse > 8000H
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Bild 3.35. Funktionsweise - Timing für Adressumschaltung (nicht zeitgetreu)
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Bild 3.36. Blockbild für Timingberechnungen am RAM
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Bild 3.37. Signal-Zeit Diagramm für Datenspeicher lesen am 80C535


Tabelle 3.7. Wichtigste Timing-Werte für Controller 80C535 externer Datenspeicher lesen (Datenbuch Siemens 80C535 )


Symbol�
Parameter�
min


12MHz�
max


12MHz�
Ein-


heit�
�
TAVDV�
Adress to valid data in�
�
585�
ns�
�
TLLDV�
ALE to valid data in�
�
517�
ns�
�
TRLDV�
/RD to valid data in�
�
252�
ns�
�
TRHDZ�
DATA float after /RD�
�
97�
ns�
�



Tabelle 3.8.	Wichtigste Timing-Werte für den RAM-Speicher 55257 AFL-10 (Baugleich mit 62256A�10L) sind ( Daten-	buch Toshiba MOS Memory)


Symbol�
Parameter�
min�
max�
Einheit�
�
(tACC)�
Access time RAM�
�
100�
ns�
�
(tCE)�
/CE to Output Valid�
�
100�
ns�
�
(tOE)�
/OE To Output Valid�
�
50�
ns�
�
(tOD)�
Output in High-Z�
�
50�
ns�
�
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Bild 3.38. Schaltungsteil zur Erzeugung der Von-Neumann-Architektur
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Bild 3.39. Zustand bei Zugriff auf Adresse > 8000h








�EINBETTEN MSDraw   \* FormatVerbinden���


Bild 3.40. Signal-Zeit-Diagramm für Datenspeicher schreiben am 80C535
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Tabelle 3.9.	Wichtigste Timing-Werte für Controller 80C535 externer Datenspeicher schreiben (Datenbuch Siemens 	80C535 )


Symbol�
Parameter�
min


12MHz�
max


12MHz�
Einheit�
�
TAVWL�
Adress valid to /WR�
�
203�
ns�
�
TLLWL�
ALE to /WR or /RD�
200�
300�
ns�
�
TQVWH�
Data setup before /WR�
288�
�
�
�
TWHQX�
Data hold after /WR�
13�
�
�
�



Tabelle 3.10.	Wichtigste Timing-Werte für den RAM-Speicher 55257 AFL-10 schreiben (Baugleich mit 62256A�10L)  sind 	(Datenbuch Toshiba MOS Memory):


Symbol�
Parameter�
min


�
max


�
Einheit�
�
(tWC)�
Write Cycle Time�
100�
�
ns�
�
(tCW)�
Chip Selection to End of Write�
90�
�
ns�
�
(tDS)�
Data Set up Time�
40�
�
ns�
�
(tDH)�
Data Hold Time�
0�
0�
ns�
�
�
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